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a)
b)
c)
d
e)
D
g)
h)
i
P
k)
D
m)
n)
0)
p)
q)
r)
s)
t)

u)

PRIy (VOL) 5
Kybe s i (LOD ;

MR (T. O

Wk (F.C);
b ik 1 (SIO)
BARCT.N);
HALHE R (Si;N

e B e (F.SD 5

i R (FOAD

AR (SIO,)

AL (ALOY)
AL (A AL Fe, O, 115
TR (TIO,) 5
AfLE5 i (CaO)

A ALEE & (MgO)
AL (K, 0
AALEE (Na, O) ;

LA R (PO 5

AL ) (ZrO, +HIO,) 5
AR (A N A LA MnO 1)
AT ECnL Oy,

AR M T H A I RE B LA 1

®1 WEEH

G gE| WH/ % gy Hr i B W/ %
LOI/VOL <99 F. Si 0.1~20
T.C 0.01~99 F. Al 0.1~20
F.C 0.1~99 Si0, =0.1
SiC 1~99 Al, Oy =0. 1
T.N <40 Fe, O; <30
Siz N, 0.1~99 TiO, <5
CaO 0.1~60 MgO <95
K,O 0.1~5 Cr, Oy <40
Na, O 0.1~5 Zr0O, + HIO, <80
P,Os 0.1~5 MnO <0.5






